Вопросы к экзамену по дисциплине ЭП
1. Основные понятия. Классификация ЭП
2. Физические основы полупроводниковых приборов. Однородные полупроводники
3. Физические основы полупроводниковых приборов. Примесные полупроводники
4. Электронно-дырочный переход в состоянии равновесия
5. Электронно-дырочный переход. Прямое и обратное включение
6. Электронно-дырочный переход. ВАХ р-п-перехода. Пробой р-п-перехода.
7. [bookmark: _GoBack]Электронно-дырочный переход. Емкости р-п-перехода. Разновидности электрических переходов.
8. Классификация полупроводниковых диодов
9. Общие параметры диодов  
10. Выпрямительные диоды
11. Стабилитроны
12. Варикапы
13. Импульсные диоды

14. СВЧ диоды
15. Туннельные и обращенные диоды 
16. Основные понятия. Классификация биполярных транзисторов
17. Устройство и принцип действия БТ  
18. Модель Эберса-Молла 
19. Статические характеристики БТ
20. Дифференциальные параметры транзисторов
21. Зависимость статических характеристик БТ от температуры. Частотные свойства БТ
22. Работа БТ в режиме усиления. Режимы работы усилительных каскадов.
23. Работа БТ в режиме усиления. Режим усиления

24. Работа БТ в режиме усиления. Графоаналитический расчет рабочих параметров транзисторов 
25. Работа БТ в режиме усиления. Обеспечение режима работы транзистора в каскадах усиления
26. Классификация полевых транзисторов
27. ПТ с управляющим p-n-переходом. ВАХ ПТ
28. ПТ с индуцированным каналом. ВАХ ПТ
29. ПТ со встроенным каналом. ВАХ ПТ
30. Дифференциальные параметры ПТ
31. Эквивалентная схема и частотные свойства ПТ
32.  ПТ в режиме усиления
33. Тиристоры
34. Симметричные тиристоры
35. Основные параметры тиристоров 

36. Общие сведения о микроэлектронике
37. Полупроводниковые ИМС
38. Пленочные, гибридные и совмещенные ИМС
39. Приборы с зарядовой связью
40. Общие сведение об оптоэлектронике
41. Источники света
42. Фотоприемники 
43. Фототранзистор и фототиристор 
44. Оптопары   
45. Классификация приборов для отображения информации

46. Общие сведения об электронно-лучевых приборах
47. Типы электронно-лучевых трубок 
48. Газоразрядные индикаторные приборы (ГИП) 
49. Жидкокристаллические индикаторы
50. Дифференциальные усилители
51. Структурная схема операционного усилителя (ОУ)
52. Основные параметры ОУ
53. Классификация ОУ
54. Преобразователи аналоговых сигналов на ОУ
55. Общие сведения об электронных схемах коммутации
56. Диодные ключи

57. Ключи на биполярных транзисторах
58. Ключи на полевых транзисторах
59. Булевы функции основного функционально полного набора
60. Основные законы булевой алгебры и их следствия
61. Логические элементы и их классификация 
62. Базовые логические элементы цифровых ИМС. Основные требования к базовым ЛЭ
63. Базовые логические элементы цифровых ИМС. Классификация основных типов базовых ЛЭ. Базовый логический элемент ТТЛ логики
64. Базовые логические элементы цифровых ИМС. Эмиттерно-связанная логика (ЭСЛ). БЛЭ на МДП–транзисторах
65. Базовые логические элементы цифровых ИМС. Триггерные устройства. Классификация
66. Триггерные устройства. Одноступенчатые триггеры. D-триггер. Т-триггер. JK-триггер
67. Автоколебательные мультивибраторы
68. Ждущие мультивибраторы
